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摘要(译)

本发明公开了一种发光器件及其制造方法和显示装置。该发光器件包
括：第一电极、第二电极和电致发光层，所述电致发光层位于所述第一
电极和所述第二电极之间，所述电致发光层包括发光层和电子阻挡层；
所述发光层的材料包括第一主体材料，所述第一主体材料中掺杂有第一
客体材料；所述电子阻挡层的材料包括第二主体材料，所述第二主体材
料中掺杂有第二客体材料。本发明中，该第二客体材料可以使电子阻挡
层中的激子以发光形式释放掉，避免了激子与空穴传输层的材料发生裂
解反应，提高了发光器件的稳定性，从而提高了发光器件的寿命。
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